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Uldad transformatorowego sterowania tranzystora wywolujgcego
narastanie pradu zakazu w pamiecidch fei'rytoWych

i

Przedmiotem wynalazku jest uklad fransforma-

forowego sterowania tranzystora wywolujgcego
narastanie pragdu zakazu w pamieciach ferryto-
wych.
- W znanych rozwiagzaniach pamiegci ferrytowych
prad zakazu generowany jest przez dwa odrebne
uklady. Jeden z nich wywoluje narastanie pradu
zalkazu sterujagc uzwojenie zakazu wyzszym na-
pieciem, drugi okre§la warto$¢ pragdu w czesci
plaskiej impulsu, korzystajgc.ze znacznie nizszego
napiecia. Takie rozwigzanie gwarantuje minimalny
pob6ér mocy ze #r6édet zasilajacych do generacji
pradu zakazu. Aby amplituda pradu zakazu w
czesSci plaskiej impulsu byla stata, czas wystero-
wania generatora wywolujacego narastanie pradu
zakazu musi byc¢ Scisle okreSlony i powtarzalny
dla wszystkich generatoréw praquacych w danej
pamieci.

Generatorem wywolujacym narastanie pradu
zakazu jest zwykle tranzystor $redniej mocy, ktéry
na okreSlony czas jest sterowany w obwodzie ba-
za-emiter do nasycenia. W wiekszosci rozwigzan
tranzystcr taki poprzez cdpowiedni transfiormator
podaje napigcie zasilania na uzwojenie zakazu w
czasie wysterowania go do nasycenia. Sterowanie
tranzystora odbywa si¢ z generatora napigoia po-
 przez rezystcr w bazie, zatykanie — poprzez spe-
c¢jalny mikrouklad scalony, ktéry mala oponno$cia
wyjsciowg likwiduje szybko prad przewodzenia
bazy tranzystora. ’
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Rozwigzanie to mozna stosowaé tylko w ukla-
dach odczyt-zapis akceptujacych prace tranzystora
generujacego narastanie pragdu zakazu w ukladzie
wspblnego emitera, z polaryzacja eémitera poziomem
0V, co jest powaing wadg rozwigzania.

Celem wynalazku jest zrealizowanie ukladu, w
ktérym: emiter i kolektor tranzystora generujace-
go narastanie pragdu zakazu mogg byé spolaryzo-
wane dowolnym poziomem w stosunku do masy
ukladu 0V, a zatykanie tego tranzystora odbywa
sie malg oporncécig przy nizszym napieciu.

Cel ten osiggnieto poprzez zrealizowanie ukladu,
w ktorym tranzystor generujgcy narastanie pradu
zakazu sterowany jest w obwodzie baza-emiter
wtérnym uzwojeniem transformatora. W szereg z
witbrnym uzwojeniem transformatora wigczona jest
dioda. Pomiedzy baze i emiter tranzystora generu-
jacego narastanie pradu zakazu wlaczony jest tran-
zystor wylaczajacy. Kolektor tego tranzystora po-
laczony jest z bazg tranzystora generujjcego na-
rastanie pragdu zakazu, a emiter — z emiterem
tranzystora generujgcego narastanie pradu zakazu.
Tranzystor wytaczajacy sterowany jest przerzutem
napieciowym z transformatora.

Rozwigzanie bedace .- przedmiotem wynalazku
umozliwia dowolne wlaczenie tranzystora generu-
jacego do ukladu: emiterem do napiecia ujemnego
lub kolektorem do napiecia dodatniego. Tranzystor
generujgcy nie posiada Zzadnej elektrody polary-
zowanej napieciem 0V, co stanowi zasadniczg zale-
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te w poréwnaniu ze znanymi rozwigzaniami. Za-
tykanie tranzystora generujgcego odbywa sie malg
oporno$ciag przy nizszym napieciu, co pozwala na
stosowanie tranzystoréw z duzym rozrzutem wspo6i-
czynnika hyir. Rozwigzanie to umozliwia takze za-
stapienie specjalnych mikroukladéw scalonych
mikroukladami standardowymi. :

Wynalazek zostal objasniony na przykladzie wy-
konania na rysunku, na ktébrym przedstawiono
schemat ukladu sterowania tranzystora wywotu-
jacego narastanie pradu zakazu. Do wejsScia 8 pod-
taczony jest mikrouklad pobudzajgcy 1 seri TTL,
ktorego wyjscie lgczy sie z koficem uzwojenia pie-
rwotnego transformatora 2. Poczatek uzwojenia
pierwotnego t¢gp ‘transformatora poprzez rezystor

3 1aczy sie z punktem zasilania +5V. Poczatek.

pierwszego uzwojenia wtérnego transformatora 2
poprzez széregowo-wlaczong diode 4 laczy sie z ba-
za tranzystora generujacego 7, a koniec tego uz-
wojenia polaczony jest z emiterem tranzystora ge-
nerujgcego 7. Rb6wnolegle do pierwszego uzwoje-
nia wtérnego transformatora 2 wilgczony jest rezy-
stor 6.

Poczatek drugiego uzwojenia witérnego transfor-
matora 2 laczy sie z emiterem tranzystora wylgcza-
jacego 5, a koniec tego uzwojenia laczy si¢ z baza
tranzystora wylgczajgcego 5. Kolektor tego tran-
zystora polaczony jest z bazg tranzystora generu-
jacego 7, a emiter anhystora'wylaczajace@o 5 z
emiterem tranzystora generujacego 7. Wyjscie uk-
tadu (punkty 9 i 10 na rysunku) stanowia:

Kolektor tranzystora generujgcego 7 oraz emi-
tery tranzystor6w wylaczajgcego 5 i generujacego
7. Wyjscie ukladu jest odseparowame od jakiego-
kolwiek poziomu transformatorem 2. Uklad stero-
wany jest z wejScia 8 impulsem napieciowym o po-
ziomach typowych dla ukladéw TTL. Z chwilg
podania na wejécie 8 dodatniego impulsu napigcio-
wego na wyjéciu mikrouktadu pobudzajgcego 1 po-
tencjal zmienia sie z +5V do okolo 0,4V.

Amplituda pradu plynacego przez pierwotne wz-
wojenie transformatora 2 okreSlona jest réznicg
potencjaléw: +5V — potencjal wyjécia mikroukta-
du pobudzajacego 1, sumg napieé: diody 4.1 zig-
cza baza-emiter tranzystora generujacego 7 oraz
warto$cig rezystora 3. Przez wtérne uzwojenie tra-
nsformatora 2, diode 4 i zlacze baza-emiter tran-
zystora generujgcego 7 plynie prad o takiej samej
warto$ci amplitudy, jak pradu plyngcego przez
pierwotne uzwojenie transformatora 2, poniewaz
transformator 2 posiada przetozenie 1:1. Prad ten
wprowadza tranzystor generujacy 7 w stan nasy-
cenia.

Tranzystor generujacy 7 przewodzi od punktu 9
do punktu 10. Kiedy konhczy sie sterowanie wej-
Scia. 8 dodatnim impulsem, wyjscie mikrouktadu
pobudzajgcego 1 przechodzi do poziomu -+5V plus
spadek napiecia w obwodzie baza-emiter tranzy-
stora wylaczajagcego 5. Takie podwyzszenie pozio-
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mu dla mikrouktadu pobudzajacego 1 jest catkowi-
cie bezpieczne. Przerzut napiecia, jaki indukuje sie
w transformatorze niettumionym, separowany jest
diodg 4 od zlgcza baza-emiter tranzystora generu-
jacego 7, wysterowuje natomiast tranzystor wyla-
czajacy 5 drugim wtérnym uzwojeniem, kt6rego
koniec polgczony: jest z baza tranzystora wylacza-
jacego 5.

Tranzystor ten sterowany przerzutem °napiecia
z transformatora 2 wchodzi w stan nasycenia, lik-
widujgc prad przewodzenia bazy tranzystora ge-
nerujacego 7. Ze wzgledu ma maty oponnosé zig-
cza kolektor-emiter tranzystora wylaczajacego 5 w
stanie nasycenia, tranzystor generujgcy 7 wychodzi
z nasycenia w bardzo krotkim czasie. Zigcze ba-
za-emiter tranzystora wylgczajacego 5 zabezpiecza
wyjécie mikroukladu pobudzajgcego 1 przed na-
pieciem wiekszym od +5V plus spadek napieciag
w obwodzie baza-emiter tranzystora wylaczajgce-
go 5.

Prad magnesowania. transformatora 2 (indukcyj-
nosé gléwna) jest tak dobrany, aby prad przerzu-
towy bazy tranzystora wylaczajacego 5 posiadat od-
powiednia warto$é. W czasie sterowania tranzysto-
ra generujgcego 7 w transformatorze 2 magazynu-
je sie energia odpowiadajaca sumie napie¢ diody 4
i zlgcza baza-emiter tranzystora generujacego 7.
Rozladowanie tej energii odbywa sie¢ na poziomie
potencjatu zlacza baza-emiter tranzystora wylacza-
jacego 5.

Napiecie diody 4 jest pordwnywalne z napieciem
baza-emiter tranzystora wylgczajgcego 5 i tranzy-
stora generujacego 7. Zatem czas wysterowania
tranzystora 5 bedzie okolo dwa razy diuzszy od
czasu sterowania tranzystora generujacego 7. Po-
niewaz w tym czasie trwa jeszcze generacja cze-
$ci plaskiej impulsu zakazu, nie jest to niekorzy-
stne dla tego ukladu. )

Zastrzezenie patentowe

Uklad transformatorowego sterowania tranzysto-
ra wywolujacego narastanie pradu zakazu w pa-
mieciach ferrytowych, posiadajacy tranzystor pra-
-cnu;iavcy z mnasyceniem, ktére okreS§la czas narasta-
nia pradu zakazu, znamienny tym, Ze pierwsze uz-
wojenie wtérne transformatora (2) poprzez szere-
gowo wilaczong diode (4) laczy sie z baza tranzy-
stora generujgcego (7), natomiast miedzy baze
i emiter tranzystora generujacego (7) wlaczony jest
tranzystor wylaczajacy (5) w ten spos6b, ze kole-
ktor tranzystora wylgczajgcego (5) polgczony jest
z baza tranzystora generujgcego (7), a emiter tra-
nzystora wylaczajacego (5) z emiterem tranzystora
generujgcego (7), przy czym baza tranzystora wy-
taczajacego (5) polgczona jest z koincem drugiego
uzwojenia wtérnego transformatora (2), a emiter
tranzystora wylaczajacego (5) z poczatkiem
drugiego uzwojenia wtérnego transformatora (2).
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